
７２３３サークロトロンアンプ ＡＲＩＴＯ＠伊吹南麓

残留雑音 ダンピングファクター

１０～３００ｋＨｚ ＩＥＣ－Ａ （８Ω負荷、１ｋＨｚ、１Ｖｒｍｓ）
Ｌｃｈ ４０７．５μＶ ９３．３５μＶ Ｌｃｈ ７．１２ （ＮＦＢ無 ２．１０）

Ｒｃｈ ３１２．２μＶ ７７．７９μＶ Ｒｃｈ ７．９５ （ 同上 ２．３１）

２０１７．５．６ 前川有人（滋賀県米原市）

ＧＥ７２３３を使ったサークロトロンです。この球は
大きな電流を流すことができるので、無理の無い範
囲で大出力を狙ってみました。そのため負荷イン
ピーダンスを６００Ωと低く設定していますので、ダン
ピングファクタが若干犠牲になっています。ＭＴ三
極管プッシュプルで２０Ｗ＋２０Ｗが取れる球はあ
まり見当たりませんし、安価ですのでお買い得かも。
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